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Одной из фундаментальных причин нелинейного транспорта является разогрев носителей заряда электрическим полем. Обычно результат разогрева электронов, в том числе и в системах пониженной размерности, описывают повышенной электронной температурой. Исследования последних лет показали, что температура не является достаточным параметром для учета «разогрева» электронов в проводниках с модулированным энергетическим спектром. В таких системах, к которым относится и двумерный электронный газ в магнитном поле, спектральная диффузия носителей заряда в электрическом поле приводит к термальной стратификации фазового пространства, а функция распределения в энергетических интервалах с повышенной плотностью состояний становится более пологой [1, 2]. «Ступенчатая» функция распределения электронов по энергиям приводит к нарушению закона Ома [3-7]. В частности по этой причине двумерный электронный газ в скрещенных электрическом и магнитном полях переходит в состояние с нулевой дифференциальной проводимостью [4, 7]. В докладе приводятся результаты экспериментальных исследований нелинейных свойств высокоподвижного двумерного электронного газа с высокой концентрацией в гетероструктурах GaAs/AlAs при больших факторах заполнения.
Работа была выполнена при поддержке РФФИ (проект номер 14-02-01158).
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